Tabela 1. Pomiar charakterystyk przejsciowych Ip=f(Ugs)|Ups=const tranzystora polowego MOS SMY 50

Upsi=-1V Upso=-2 V Upsz=-3 V Upss=-4 V Ups2=-2 V
Lp | Uss[V] Ur=0V Ur=0V Ur=0V Ur=0V Ur=5V
Io[MA] Io[MA] Io[MA] Io[MA] Io[MA]

1 U, =

2.

3 -6,0

41 -65

5 -7,0

6 7,5

1 -80

8. | -85

9 -9,0

10.1 -95

111 -100

12.1 -105

13.1 -11,0

14.1 -11,5

15.1 -12,0
Grupa: ..ceeeeeeeeee. Skiad 0SODOWY : oo
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data i podpis prowadzacego zajecia




Tabela 2. Pomiar charakterystyk wyjsciowych Ip=f(Ups)|Ugs=const tranzystora polowego MOS SMY 50

Ugs1=-6 V Ugso=-7V Ugsz=-8V Ugss= -9V Ugse=-7V
Lp | Ups[V] Ur=0V Ur=0V Ur=0V Ur=0V Ur=5V
Io[MA] Io[MA] Io[MA] Io[MA] Io[MA]

1.1 -100m

2. | -200m

3 -0,4

41 -06

5 -0,8

61 -10

1 20

8.1 -3,0

9 -4,0

10.1 -50

111 -60

12.1 7,0

13. -8,0

14. 9.0

15.1 -10,0
Grupa: ..ceeeeeeeeee. Skiad 0SODOWY : oo
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